27909  RESOLUCION de 28 de octubre de 1993, de la Universidad de Valencia (Bstudio General),

EsoLy por la que se publica el Plan de Estudios de Ingeniero en Electrdnica de esta

Aprobado por la Universidad de Valencia (Estudio General),
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, homologado por ac
el articulo 10.2 del Real Decreto 1497/ 1987, de 27 de noviembre.

Este Rectorado ha resuelto su publicacién en el «Boletin Oficial del Estador conforme figura en el anexo.
Valencia, 28 de octubre de 1993.—El Rector, Ramén Lapiedra i Civera,

el Plan de Estudios de Ingeniero en Electrénica de conformidad con lo dispuesto en los articulos 24.4. b) y 29 de la Ley 1171083,
uerdo de 28 de septiembre de 1993 de la Comisién Académica del Consejo de Universidades y a los efectos de lo dispuesto en

ANEXO 2-A. Contenido del plan de estudios, UNIVERSIDAD UNIVERSITAT DE VALENCIA (ESTUD! GENERAL) ]
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE .
.{ INGENIERIA ELECTRONICA |
1. MATERIAS TRONCALES
CiCLO | curso Denominacén Asgnatura/s n las qua la Unlversidad en su Créditos anualos {4) Breve dascripcion del cantonido Vineutation o drods do CONCIMONLG’
{1 (2 caso, organiza/divarsifica ja matarla (3) Totales l Tedricos P&#c:ccs' 18y
INICOS
2 DISERO OE CIRCUITOS Y SISTEMAS 127 8T a1 TEC%NICAS DE OtSENO DE ELECTRONIC
ELECTRONICOS. DISERO DE CIRCUITCS Y SISTEMAS 6 0 , SISTEMA S TECNQLOGIA ELECTRACNICA
ELECTRONICOS ELECIRON ICOS CIRCUITO TEQRIA DE LA SEWLY
LABORATOF!IO DE DISENO DE CIRCUITOS Y] & 0 8 INTEGRADOS DE TIPO ESPEC+F!CO COMUNICACIONES
STEMAS ELECTRONIC! Y SEMIESPECIFICO.HERRAMIENTAS
“SOFTWARE" PARA EL DISENO.
2 INSTRUMENTACION Y EQUIPOS 1T 127 8T IN%%%AEHTAC!ON EGTRONICA
ELECTRONICOS EQUIPOS ELECTRONICCS [ [ o EL NICA  AVANZADA: | TECCNOLOGIA Ll.tr,q_[nnmc»\
. INSTRUMENTACION ELECTRONICA 8 6 0 SENSORES ACOTJD!C!ON MIENTO TEDWA DETA SN Y
LABORATORIO DE EQUIPOS 3 0 3 -PR ADD COMUNIGACIONES
ELECTRONICOS SERIAL CIRCUITDS Y EOU!POS
LABORATORIO OE INSTRUMENTACION 8 [*] -] ELECTRONICCS -
ELECTRONICA ESPECIALES APLICACIONES DE
ALTA "FRECUENCIA, POTENCIA,
COMUNICACIONES ¥ SONTROL.
2 TECNOLOG!A OE DISPOSITIVOS ¥ 127 or ar IEDADES. ELECTRONICA
COMPONENTES ELECTRONICOS ¥ COMPONENTES ELECTRONICOS Y ] ] 0 FUNCISNAMIENTO ¥ LIMITAZIONTS | OPTICA
FOTONICOS FOTONICOS DE—=tOG--DIZ3POHIIVOS TECNOLOGHA LLECTIHONICA
LA Q DE COMPONENTES 3 0 3 ELECTRONICOS ¥ FOTONICOS-
ELECTRONICOS Y FOTONICOS. MODELOS FISICOS Y CIRCLHTALES-
ECNOLOGIA DE DISPOSITIVOS ] 3 4] MATERIALES Y PROCESOS
ELECTRONICOS Y FOTORICOS . TECNOLOGICOS. TECNOLOGIAS DE
FABRICACION.
2 SISTEMAS TELEMATICCS or 67 aT ARGUITECTURAS CE SISTEMAS | ARQUITECTURA Y TECNOL DE
U\EORATORIO DE SISTEMAS 3 0 3 EN  TIEMPO REAL.SISTEMAS COMPUTADORE
TELEMA OPERATIVOS.REDES Y SERVICIOS | CIENCIAMBE LA COMPUT E INT.
SISTEMAS TELEMATECOS & [ 0 TELEMATICOS ARTIFICIAL- -
. INGENIERIA TELE!MTICA
LENGUAJES Y SISTEMAS
INFORMATICOS
2 SISTEMAS ELECTRONICOS PARA EL 127 eT a7 MICROPROCESADONLS ! TAGNICA
TRATAMIENTO DE LA INFORMACION aﬁ%{?ﬂ? ﬂ?g&%‘lgs ELECTRONICOS | 6 ¢ [ PFI ot 8STTD G%r%EERALDA?/AﬁﬂDCg IENL l(E:N :E%ml DE SISTEMAS Y
AUTC ICA
INFORMACION, PRU ORE E GLEICOS IN IERIA TELEMATICA
SISTEMAS ELECTRONICOS PARA EL ) 6 ¢ PARA THI QA 1?7‘0 E LASENAL- G JBEOG:A ELLEECTRONICA
TRATAMIENTO DE LA INFORMACION SIS MAS MULTIPR? % Q‘gl TEOH!A DE LASEMAL Y
comdlposnee WeGMISLE | clulbrotes ©
A URA Y NOL
- SISTEMRY &GETAL%SCO_T\_W_QLEJGS' COMPUTADORES

g062¢t

€661 @lquaiaou g7 Seuey

08¢ 'wnu 308



1. MATERIAS TRONCALES
CICLO | curse Qenominacién " Asgnawra/s en las que la Universidad en su Créditos anuales (4) Brava doscripsién dol contanido Vinculacién o droas do oonoa_mmnb
(R3] 2 caso, organize/diverslfica la materla {3) Totales Tedricos P?c;’oosr (5)
inicos
o7 6T 3T TAMIENTO AVANZADO OE TECNOLOGIA ELECTRONICA
2 ;Eﬁ;tgléENTO ¥ TRANSMISION DE LABORATORIODE T TAMIENTO Y 3 ] {a SE %A S COMPONENTES Y | TEORIA OE LA SEWL Y
TRANSWSION QFSE %;D?OCOMHNICACION COMPON%NE COMUNICACIONES
MIEN N MISION 0E -] 6 0. ’
SE RESE TOYTRANS TES Y. MEDIOS. DE _TAANSMISION
POR ONDAS GUIADAS
L
2 PROYECTOS o7 8T oT METODOLOGIA,. FORMULACION ELECTRONICA
' Y ALCION, PROYECTOS INGCNIE FLEMATICA
PROYECTOS 8 8 0 ELABORAGION. DE, PROYECTOS DE INGLNILIVA
TJECNOLOGIA ELECTRON\CA
TEQRIA DELASEVLY
COMUNICACIONES
ANEXOQ 2-B. Contenido del plan de estudics..
UNIVERSIDAD [ UNIVERSITAT DE VALENCIA (ESTUDI GENERAL) ]
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE
[INGENIERIA ELECTRONICA I
1. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su ¢aso) (1)
CICLO | curso Denominadién Asgnatura’s en las que la Universidad en su Créditos enuales Brevae dascripcién dei contenido Vinculacién a reas de conodmienio
(2) case, organizadiversifica la materla Towles tedncos | Pr lc{icoar )
. nicos
2 ANALISIS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS ] 9 0 INTRODUCCION A LA TOPOLOGIA | ELECTRONICA
LINEALES. ANALISIS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS [*] 9 0 CIRCUITOS.ANALISIS | ELECTROMAGNETISMO
LINEALES, SISTEMATICO EN HREGIMEN INGENIERIA ELECTRICA .
PERMANENTE. TEOREMAS DE | TECNOLOGIA ELECTRONICA
CIHCUITOS DOMINIDS TECRIA DELASBWALY.
TRANSFORMADOS, COMUNICACIONES
2 COMPONENTES Y ClRCUITOS . 24 12 12 COMPONENTES Y DISPOSITIVOS { ELECTRONICA
ELECTRONICQS COMPONENTES Y CIRCUITOS 6 [ o ELECTRAONICOS Y FOTONICOS. { TECNOLOGIA ELE TRONlCA
ELECTRONICOS ANALOQICOS . CIRCUITOS ELECTRONICOS | TEORIA DELASE
COMPONENTES Y CIRCUITOS 8 8 1} ANALOQICOS: AMPLIFICADORES, COMUNICAC|ONES
ELECTF!ONICOS DIGITALES SISTEMAS REALIMENTADOQOS,
RATORIO D ECOMPONENTESY ] 4] 8 FUENTES DE ALIMENTACION,
CIRCUITOS ELECTRON COSANALOGICOS : SUBSISTEMAS INTEGRADOS
LABORATORIC DE COMPONENT e 0 8 ANALOQICOS.CIRCUITCS
CIRCUITOS ELECTRONICOS DIGITALES ELECTRONICOS DIGITALES:
FAMILIAS LOGICAS, SUBSISTEMAS
COMBINACION
SECUENCIALES, INTERFACES
ANALOGICOS-DIGITAL
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1. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVEBSIDAD (en su caso} (1)

CICLO { curso Denominadén Asgnatura/s en les que la Unlversidad en su Crédhos anualos Breve dascripeldn del contenido Vinculagion a dreas de conodimiento
(2) caso, organiza/diversifica la materia Totales Tetricos | P iﬂg‘sy (3}
2 MICROELECTRONICA 8 3 3 MATERIALES. DISERNO | ELECTRONICA
LABORATORIQ DE MICFIOELECTRONICA 3 [} 3 TECNOLOGICO, PROCESOS Y SU | TEGNOLOGIA ELECTRONICA
MICROELECTRONIC 3 3 0 CONTROL PARA LA REALIZACION
: . DE GOMPONENTES Y cmcurros
ELECTRON
FOTONICOS.SUBSISTEMAS T
EN Cl ANALOGICOS. DISE 0 DE
DISPOSITIVOS ASIC. HERRAMIENTAS
CAD: CAPTURA, SIMULACION
ANALOGICA Y DIGITAL, ETC.TEST
ENLOS C.I.
2 PROYECTO FIN DE 7 0 7 ION DE UN P |
CARRERA.INGENIERIA ELECTRONICA | PROYECTO FIN DE CARRERA. INGENIERIA | 7 0 7 DEFI‘EGEBZ‘ﬁgACJONE UN PROYECTO E:LsElgm%fllgﬁoA
ELECTRONICA QPTICA
FISICA ATOMICA MOLECULAR Y
NUCLEAR
FISICA DE LA MATERIA
CONDENSADA
ELECTROMAGNETISMG
TECNOLOGIA ELECTRONICA
{1) Libremente incluidas por la Universidad en el plan de estudios como obligatorlas para el alumno,
« (2)La espaciiicacién por cursos es opclonal para la Unlversidad,
.{3) Libremente decidida por la Universidad.
ANEXO 2-C. Contenido del pian de estudios. :
UNIVERSIDAD UNIVERSITAT DE VALENCIA (ESTUDI GENERAL)

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

| INGENIERIA ELECTRONICA

1. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)

Créditos totales para optativas (1)
- por ciclo: 2% 218

218

CICLO | curso DENOMINACION Créditos enuaies Breve descripclén del contenido Vinculacién a 4raas de conodmisnto -
{2 Totales I Tebricos Practicos/ (3)
dinlcos
2 CONVERSQORES DE ALIMENTACION CONMUTADOS 12 8 6 CONVERSORES CONMUTADOS, | ELECTRONICA
CAHACTEF![ZACION ¥ DISENO DE
CONVERSQORES DE ALIMENTACION CONMUTADO 8 8 0 COMPONENTES PARA ALTA
LABORATORIO CONVERSORES DE ALIMENTAOION CONMUTADOS, - 0 [} FRECUENCIAAPLICACIONES.
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1, MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)

Créditos totales para optativas (1)

218
- porcicle: 2% 218

CICLO

curse
{2

OENQOMINACION Créditos anuaies

Totales Todricos racticos/

dinicos

Breve descripcidn del contenide

Vinculacién a draas de conedmignio
{9

DISPOSITIVOS ELECTRONICOS DE POTENCIA 8 a 3

DISPOSITIVOS ELECTRONICOS DE POTENCIA
LABORATOR!Q DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS DE POTENCIA

ELECTRONICA INDUSTRIAL 15 8 9

ELECTRONICA INDUSTRIAL
LABORATORIO DE ELECTACON!ICA INDUSTRIAL
SIMULACION OE COMPONENTES Y CIRCUITOS DE POTENCIA

oW m
oo
oWwo

SISTEMAS DE REGULACION Y CONTROL 8 0 3

LABORATORIO DE SISTEMAS OE REGULACION Y
SISTEMAS DE REGULACION Y CONTROL CONTROL

ow
-]
[+

CONVERSQRES DE ALTA TENSION 8 3 3

CONVERSORES DE ALTA TENSION 3
LABORATORIO DE CONVERSORES DE ALTA TENSION 3

oW
wo -

CONVERSCRES RESONANTES . a

CONVERSORES RESONANTES 8 6 0
LABORATORIO OE CONVERSORES RESONANTES 3 0 3

RACTERIZACION DE
COMPONENTES PASIVOS DE
POTENCIA COMPONENTES
SEMECONDUCTOHES DE POTENCIA
COMPONENT
SEMICON DUCTORES AVANZADOS

RECTIFICADORES
CONTROLADOS Y

CONTINUA Y

CICLOCONVERSORES,
INVERSORES: TIPOS
APLICAGCIONES SIMULACION DE
CIRCUITOS - EN REGIMEN
ESTACIONARIO. RESPUESTA
DINAMICA DE CIRCUITOS DE
POTENC|A MODELADO DE
DISPOSITIVOS ELECTRONICOS DE
POTENCIA . LINEALIZACION DE
CONMUTADORES DE POTENCIA.

SISTEMAS REALIMENTADOS.
ESTABILIDAD DE SISTEMAS
METODO PROMEDIA
VAFIIA LES DE ESTADO P"ODELOS
Q DE UCLES DE
HEALIMENTACION

RUPTURA ELECTRICA OE
GASES, EFECTOS DE LA
GEOMETRIA DEL ELECTRCDO.
DIELECTRICOS DE ALTA TENSION.
GONSIDEHACIONES DE DISENO DE
DIELECTRIC 50L
DIELECTRICOS DE VACIO EN EL

AIRE., COMPONENTES DE ALTO
VOLTAJE. ESTRUCTURAS TIPICAS
DE CONVEHSOR S DE ALTA
TENSION. DISERNQ
CONVERSORES DE ALTA TENSiON

CONVEHSOHES RESONANTES
SERIE PARALELO.
CONMUTADORES RESONANTES.
CONVERSORES CUASI-
RESONANTES, CONVERSQRES
MULTI-RESONANTES. TOPOLOGIAS
PWM-ZVT.

ELECTRONICA

ELECTRONICA

ELECTRONICA
INGENIERIA DE SISTEMAS Y
AUTOMATICA

ELECTRONICA

ELECTRONICA
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1. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)

Créditos 1ctales para optativas (i): 218

por ciclo: 29 218

CICLO | curso DENOMINACION Créditos anusles Breve descripcién del contenide Vinculacién a Areas e conodmlenio
] Totales I Todricos Practcos/ (3
dinicos
2 CONVERSORES DE ALTA POTENCIA 8 3 3 TOPOLOGIAS DE ALTA ELECTRONICA
POTENCIA. APLICA&;IONES
CONVERSOQORES DE ALTA POTENCIA 3 3 0 INDUSTRIALES DISENO OE
LABORATORIO DE CONVERSORES DE ALTA POTENCIA 3 0 2 CONVEASORES DE  ALTA
POTENCIA.
2 PROCESADC DIGITAL DE SERALES 12 8 8 SERALES Y SISTEMAS EN | ELECTRONICA
TIEMPQO DISCRETO LA | TEORIA DE LA SEMLY
LABORATORIC DE PROCESADO DIGITAL DE SENALES [} 0 8 TRANSFORMADA Z. LA | COMUNICACIONES
PROCESADO DIGITAL DE SENALES 8 8 0 TRANSFORMADA DISCRETA OE
FOURIER. TRANSFORMADAS
RAPIDAS
2 FILTRADOC DIGITAL 8 3 3 FILTRADC DIGITAL. METODOS ELECTRONICA
DE DISENO DE FILTROS DIGITALES.
FILTRADO DIGITAL 3 3 0 SENALES DISCRETAS ALEATORIAS.
LABORATORIOQ DE FILTRADO DIGITAL 3 0 3 ESTIMACION DE ESPECTROS.
2 INGENIERIA BIOMEDICA 9 6 3 BIOTELEMETRIA, ELECTRONICA.
INSTRUMENTACION, PARA LA
INGENIERIA BIOMEDICA 8 8 0 OBTENCION OE IMAGENES.
LABORATCORIO DE INGENIERIA BIQMEDICA 3 0 3 EQUIPOS PARA CIRUGIA, TERAPIA Y
PROTESIS. COMPUTADORES EN
INSTRUMENTACION BIOMEDICA
APLICACIONES DEL PROCESADO
DIGITAL DE SERALES Y DE
IMAGENES BIOMEDICAS.
APLICACIONES BIOMEDICAS DE
SISTEMAS EXPERTOS, ANALISIS DE
SISTEMAS BIOLOGICOS
2 AUTCMATAS PROGRAMABLES Y ROBOTICA 12 8 8 AUTOMATAS PROGRAMABLES. | ELECTRONICA
LENGUAJES DE PROGRAMACION | INGENIERIA DE SISTEMAS Y
AUTOMATAS PROGRAMABLES 2 2 0 DE AUTOMATAS. CINEMATICA DEL | AUTOMATICA
LABORATORIO DE AUTOMATAS PROGRAMABLES 4 0 4 BRAZO DEL ROBOT. DINAMICA DEL
LABORATORIO DE ROBOTICA 2 0 2 BRAZQ DEL ROBOT. PLANIFICACION
ROBOTICA 4 4 0 DE TRAYECTORIAS DE UN
MANIPULADORDETECGION ¥
SENSQRES. LENGUAJES ©DE
PROGRAMACION DEL ROBOT
2 CONTROL DIGITAL 8 3 3 ANALISIS DE__SITEMAS | ELECTRONICA
DISCRETOS. MODELOS . DE | INGEMIERIA DE SISTEMAS Y
CONTROL DIGITAL 3 3 0 PERTURBACIONES. . AUTOMATICA
LABORATORIO DE CONTROL DIGITAL 3 0 3 TRANSFORMACION DE DISEROS | INGENIERIA QUIMICA
. ANALOEICOS. METODOS DE . )
DISERNC DIGITALES.
IIMPLEMENTACION E
CONTROLADORES DIGITALES
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1. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)

Créditos totales para optativas (1).

218
-porciclo; 2% 218

08¢ "wnu 304

CiCLO | curso DENOMINACION Créditos enuaies Breve descripeién del contenido Vinculacién a dreas de conotimisnio
(@ Totales Tobricos | Pracicos 3
dinicos
2 INSTRUMENTACION EN ELECTRONICA NUCLEAR '] 3 DETECTORES ELECTRONICOS ELECTRONICA
DE PARTICULAS, TRANSDUCTORES FISICA ATOMICA MOLECULARY
INSTRUMENTACION ELECTRONICA NUCLEAR 8 [} o CONFORMADORES (SHAPE RS NUCLEAR
LABORATORIO DE INSTRUMENTACIONEN EN ELECTRONICA NUCLEAR 3 0 3 TARJETAS MODULARES NI TECNOLOGIA ELECTRONICA
’ DIGITALIZADORES AD,TD.,
ANAUIZADORES MULTICANAL.
MODOS DE ANALISIS. NUCLEAR,
APLICACIONES CIENTIFICAS EN
FISICA Y MEDICINA NUCLEAR.
2 SISTEMAS DE ADQUISICION DE DATOS Y BUSES DE ALTA VELOCIDAD 12 [} TECNICAS AVANZADAS EN ELECTRONICA
ADQUISICION DL ] FIBICA ATOMICA MOLCCULARY
U\BORATOH]O DE SISTEMAS DE ADQUISICION DE DATOS Y BUSES DE ALTA | 6 Q DATOS MULTIPROCEBO.BUSBES Y NUCLEAR
VELOCIDAD, BISTEMAS MULTIPF!OCESADORES TECNOLOGIA ELECTRONICA
SiSTEMAS DE ADQUISICION DE DATOS Y BUSES DE ALTA VELOCIDAD, ] ] ESTANDARES VME, FASBTBU ARQUITECTURA Y TECNOL DE
FUTUREBUS, 8C). J APmeuoued COMPUTADORES
CIENTIFICAS EN FISICA
PARTICULAS, ASTROFISICA Y
MEDICINA NUCLEAR.
2 TECNCLOGIA DE ACELERADORES 8 0 CARACTERISTICAS ELECTRONICA
TECNOLOGICAS DE INTERES: FISICA ATOMICA MOLECULARY
TECNOLOGIA DE ACELERADORES ] 8 1] INTENSIDAD ENERGIA ,TIPCS DE NUCLEAR
LERADORES. CLASIFICAGION. TECNOLOGIA ELECTRONICA
TECNiCAS INTRUMENTALES DE
TECNOLOGIA EN
ACELERADORES (SECCIONES
DIPOLARES, CUADRUPOLARES,
IMANES SUPERCONDUCTORES,
TECNICAS DE ENFRIAMIENTO
ETC|_) APLICACIONES CIENTIFICAS
ISICA, RADIOTERAPIA
2 COMUNICACIONES OPTICAS '] 3 TECNICAS UTILIZADAS PARA ELECTRONICA
. COMUNICACIONES EN BANDA | FISICA APLICADA
COMUNICACIONES OPTICAS 8 B 0 OPTICA, ANALISIS DE | OPTICA
LABORATORIO DE COMUNICACIONES OPTICAS 3 0 3 ﬂiESDPgsSITIVOS TERAMINALES Y
108.
2 CPTOELECTRONICA 10 4 INTRODUCCION A LA OPTICANO | ELECTRONICA
LINEAL, MODULACION DE LA | FISICAAPLICADA
DISPOSITIVOS OPTOELECTRONICOS Y GUIAS, 3 3 0 RAD!ACION OPTICA. EMISORES. | FISICA DE LA MATERIA
LABORATORIO DE DISPOSITIVOS OPTOELECTRONICOS Y GUIAS, 2 0 2 DIO DO LASEFI DETECTORES, | CONDENSADA
LABORATORIO DE OPTICA NO LINEAL. Y LASERES 2 0 2 Fig TICAS. OPTICA | OPTICA
OPTICA NO LINEALY LASERE 3 3 Q INTEGRADA
2 MICRCONDAS S : ] 3 MEDIDAS DE MICROONDAS. ELECTROMAGNETISMO
. APLICACIONES DE LAS ELECTRONICA
LABORATORIO DE MICROCONDAS 3 0 3 MICROONDAS FISICA APLICADA
MICROONDAS 8 8 0 OPTICA

Fa
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1. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)

Créditos totales para optativas (1}; 218

- por ciclo: 28; 218

CICLO | curso DENCMINACION Créditos anuaies Breve descripcién del contanldo Vinculaclén a Areas de conodmianto -
(2 Totalos Tedricos Pricticow {3}
clinicos
2 ANTENAS ] [ 3 ANTENAS DE HILO, DE ELECTROMAGNETISMO
APERTURA Y DE MICROCINTA, ELECTRONICA
ANTENAS ] 0 ANALISIS Y SINTESIS DE ARRAYS, FISICA APLICADA
LABORATORIO DE ANTENAS Q a3 ANTENAS CON PROPIEDADES
. ESPECIALES, MEDIDAS DE
ANTENAS, AVANCES EN TEORIA DE
ANTENAS:ARRAYS CONTROLADOS
POR FASE Y ADAPTATIVOS
2 COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA ] 8 k] FUENTES DE INTERFERENCIA ELECTROMAGNETISMO
ENTRE CONDUCTORES Y SUS ELECTRONICA
COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA 8 0 CARACTERISTICAS. FUENTES DE FISICA APLICADA
LABORATORIO DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA 0 3 INTERFERENCIA RADIADA. ACOPLO
DE INTERFERENCIAS POR
CONDUCCION Y RADIACION, MASAS
Y APANTALLAMIENTO. FILTRADO.
MATERIALES Y DISPOSITIVOS
EQUIPOS
MATEMATIGOS. PHEDICCION DE.
TEM. METODOS DE M
2 INTRODUCCION A LA OPTICA DE FOURIER 3 3 0 TRANSFORMADAS DE FOURIER FISICA APLICADA
¥ FUNCIONES ESPECIALES. ORTICA
INTRODUCCION A LA OPTICA DE FOURIER k] Q OBTENGION DE TRANSFORMADAS
DE URIER MEDIANTE
LENTEB SISTEMAS DE FORMACION
COHERENTE DE IMAGENES CON
LENTES. ANALISIS FRECUENCIAL
B!EE ILOS SISTEMAS FORMADORES
2 FISICA DE SEMICONDUCTORES 10 3 4 TECNICAS AVANZADAS EN ELECTROMICA
ESTADO SOLIDO. FISICA APLICADA
FISICA DE SEMICONDUCTORES 6 [+] FISICA DE LA MATERIA
LABORATORIO DE FISICA DE SEMICONDUCTORES 0 4 CONDENBADA
OPTICA
2 SUPERCONDUCTIVIDAD -] 4 2 FISICA o] E LA ELECTRONICA
SUPERCONDUCTIV! FISICA APLICADA
LABORATORIO DE SUPERCONDUCTIVIDAD 0 2 DISPOSITIVOS Y APL!CAClONES FISICA DE LA MATERIA
SUPERCONDUCTIVIDAD 4 [+] CONDENSADA
2 TECNOLOGIA LASER '} a 3 0 EPBFg:?l!'PclogN DELD ELASELRA, EI‘EEICA APLICADA
1 TICA
LABORATCRIO DE TECNOLOGIA LASER o 3 ESTRUCTURAREGIMENES DE
TECNOLOGIA LASER 6 0 FUNCIONAMIENTO Y
CARACTERISTICAS TECNICAS DE
LOS DISTINTOS TIPOS DE
LASERES.ESTUDIO DE LAS
PROPIEDADES DE RADIACION
LASER . APLICACIONES TECNICAS E
:-li%UEgT RIALES PARA CADA TIPO DE
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1. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)

Créditos totales para optativas (1)

218
- por ciclo: 2% 218

CICLO | curso DENCMINACION Créditos anusios Breve dascripcidn del contanido Vinculacién a dreas de conocimiento
(2 Totalas l Todrices | Praclicoy (3)
dinlcos
2 HOLOGRAFIA Y PROCESADO OPTICO DE IMAGENES ) 8 3 MEDIO8 DE REGISTRO. OPTICA
FILTRAJE ESPACIAL. FILTROS DE
HOLOGRAFIA Y PROCESADO OPTICO DE IMAGENES 8 6 0 AMPLITUD. FPRCCESADO OPTICO
LABORAATORIQ DE HOLOGRAFIA Y PROCESADO OPTICO DE IMAGENES 3 0 3

INCOHERENTE. PROCESADORES
HIBRIDOS..

(1) Se expresar ef total de créditos asignados para optativas y,

(2) La especificacidn por cursos es opcional para la Universidad.

(3) Librementa decidida por fa Universidad,

en sU caso, el total de lus mismos por ciclo o curso.
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ANEXO 3: ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

UNIVERSITAT DE VALENCIA

UNIVERSIDAD: f {ESTUDI GENERAL)

1. ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS
1. PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE A LA OBTENCION DEL TITULO OFICIAL DE

[(1) INGENIERQO EN ELECTRONICA ]

2. ENSERANZAS DE SEGUNDO CICLO (2)

3, CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LA ORGANIZACION DEL FLAN DE ESTUDIOS

l @ FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS ]

4. CARGA LECTIVA GLOBAL 132 | creoimos (@)

Distribucion de los créditos

5. SE EXIGE TRABAJO O PROYECTO FIN DE CARRERA, O EXAMEN O PRUEBA GENERAL NECESARIA
PARA OBTENER EL TITULO 5] ).

6. @ SE OTORGAN, POR EQUIVALENCIA, CREDITOS A:
o PRACTICAS EN EMPRESAS, INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS, ETC..
[ TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DEFESTUDIOS
ESTUDIOS REALIZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS
POR LA UNIVERSIDAD
] OTRAS ACTIVIDADES

— EXPRESION, EN SU CASO, DE LOS CREDITOS OTORGADOS: ..7. PRACTICOS
— EXPRES!ON DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (8) . TRABAJQ FIN DE CARRERA

7. ANOS ACADEMICOS EN QUE SE ESTRUCTURA EL PLAN, POR CICLOS: (9)

- 12 CICLO D ANOS
— 2°CICLO ANOS

8. DISTRIBUCION DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR ANG ACADEMICO.

CREDITOS

CICLO CURSO MATERIAS MATERIAS MATERIAS CREDITOS | TRABAJO FIN|  TOTALES
TRONCALES |OBUGATORIAS! OPTATIVAS LIBRE DE CARRERA
CONFIGURA-
CION {5)
1 CICLO /
Primero 54 ;- 12 6 72
|7 B

nciclo | Segundo 27 - 18 8 e 6C

B !
Tercero 81 - 30 14 7 132

{1) Se indicara lo que corresponda.

(2) Seindicaralo que corresponda segunelart, 4.°delR.D. 1497/87 {de 1.%citlo; de 1.°y 2. ciclo; de s6lc 2.°ciclo)
y las previsiones del R.D. de directrices generales propias del titulo de que se trate.

(3) Se indicara el Centro Univessitario, con expresion de 13 norma de creacion del mismo o de la decision de la
Administracion correspondiente por la que se auloriza la imparticién de las ensefanzas por dicho Centro.

{4} Dentrodelos limites establecidos por el R.D, de directrices generales propias de 10s planes de estudios del litulo
de que se lrale.

(5) Al menos el 10% de la carga lectiva “global”™.

ANO ACADEMICO TOTAL TEQRICOS PRACTICOS/
CLINICOS
Primero 72 45 27T
Sequndo 60 34 26

{6) Si o No. Es decision potastiva de la Universidad. En caso afirmativo, se consignaran los créditos en el
precedente cuadro de distribucion de los créditos de la carga lectiva global,

{7) 51 0 No. Es decision potestativa de la Universidad. En el primer caso $e especificara la actividad 2 la que
se otorgan creditos por equivalencia.

{8) En su caso, se consignara "materiastroancales”, “obligatorias”, “optativas™, “trabaijo fin de carrera” etc.,
asicomo la expresion del nimero de horas atribuido, por equivalencia, a cada crédio, y el caracter tedrico
o practico de éste,

{9) Se expresara 1o que corresponda segian lo establecido en la directriz general segunda det R. D. de
directrices generales propias del titulo de que se trate. :
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1. La Universidad debera relerirse necesariamente a los siguientes extremos ;

a) Régimen de acceso al segundo ciclo. aplicable sclo al caso de ensenanzas
de segundo ciclo o al segundo ciclo de ensenanzas de primero y segundo ciclo,
teniendo en cuenta lo dispu@sto en los anticuios 5° y 82 2 del R.D. 1497/87. -

b} Determinacién, en su casoc, de la ordenacién temporal en el aprendizaje,
fijando secuencias entre materias ¢ asignaturas o entre conjuntos de ellas (art. 92,
1 R.D. 1497/87).

¢} Periodo de escolaridad minimo, en su caso (art. 92, 2, 42 R.D. 1497/87).

d) En su caso, mecanismos de convalidacién y/o adaptacion al nuevo plan de
estudios para los alumnos que vinieran cursando el plan antiguo {art. 11 R.D.
1497/87).

2. Guadro de asignacién de la docencia de las materias troncales a areas de
conocimiento. Se cumplimentaréd en el supuesto a) de la Nota {5) del Anexo 2-A.

3. La Universidad podra anadir las aclaraciones que estime oportunas para
acreditar el ajuste del plan de estudios a las previsiones del R.D. de directrices
generafes propipas del titulo de que se trate (en especial en lo que se refiere a la
incorporacion al mismo de las materias y contenidos troncales y de los créditos y
dreas de conocimiento carrespondientes segun lo dispuesto en dicho R.D.), asi
como especificar cualquier decisidén o criteric sobre la organizacion de su plan de
estudios que estime relevante. En todo caso, estas especificaciones no consmuyen
objeto de homologacidn por el Consejo de Unwersudades

1. ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

1.a) Régimen de acceso al segundo ciclo.

Podréan acceder a este segundo ciclo de forma directa, sin complementos de
formacion, quienes hayan superado el primer ciclo de Ingeniero en
Telecomunicaciones ¢ eslén en posesidén de los titulos de Ingenierc Técnico en
Electronica Industrial, Ingeniero Técnico en sistemas Electrénicos o Ingeniero
Técnico en Sistemas de Telecomunicacién.

Asi mismo, podrdn acceder a los estudios de Ingeniero en Electrénica
quienes hayan superado el primer ciclo de Licenciade en Fisica o el primer ciclo
de ingeniero Industrial o estén en posesién de los titulos de Ingeniero Técnico en
Electricidad, Ingeniers Técnico en Telematica o Ingenierc Técnico en Sonido e
imagen, cursando los correspondientes complementos de formacion que han sido
establecidos por la Universitat de Valéncia de entre los previstos en la O.M. de 22-
12-1992, B.O.E. 13-1-1993 y que se incorporan ai presente plan de estudios como
materias obligatorias para todos aquellos estudianies que no fos hubieran
superado con anterioridad.

1.b) Ordenacidn temporal en el aprendizaje.

1.b.1) No se preveen incompatibilidades académicas entre materias.
1.b.2) Secuencias de ordenacién temporal: estructura cuatrimestral.

1.¢} Periodo de escolaridad minimo: 2 afos académicos.
1.d) Mecanismos de convalidacion y/o adaptacion.

Los alumnos que viniefan cursando, © lo hubiesen hacho con anterioridad,
el actual plan de la especialidad de Electricidad, Electronica e Informatica de la
Licenciatura de Fisica podrdn convalidar aquellos médulos del nuevo plan de
Ingenieria Electrénica que se indican en las lablas adjuntas. En lo no previsto,
resolverd una Comision de Cenvalidaciones creada al efecto por el Centro, que
actuara de acuerdo a to dispuesto en el Anexo | del R.D. 1497/87.

INGENIERIA ELECTRONICA

Componenetes y Circuitos
Electrénicos (6+0)

PLAN ANTI DE FISICA

Electronica | (12+12)

Laboratorio de Componentes y
Circuitos Analogicos (0+6)

Microelectrénica (3+0)

Laboratorio de
Microelectronica (0+3)

Electrénica |l {12+12) Componentes y Circuitos
Electrénicos Digitales (6+0)
Laboratorio de Componentes y
Circuitos Electrdnicos Digitales
(0+86)

Andlisis de Circuitos y

Teoria de Redes (12+0)
Sistemas Lineales (9+0)
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